






































专利名称(译) 液晶显示装置，在栅极线，数据线，栅电极和源/漏电极上具有有源层

公开(公告)号 US8199271 公开(公告)日 2012-06-12

申请号 US12/877672 申请日 2010-09-08

[标]申请(专利权)人(译) CHAE GEE SUNG

申请(专利权)人(译) CHAE GEE SUNG

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD

[标]发明人 CHAE GEE SUNG

发明人 CHAE, GEE SUNG

IPC分类号 G02F1/136 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/1362 H01L27/1288 H01L27/1248 G02F1/136286 G02F2001/136231

优先权 1020050037874 2005-05-06 KR

其他公开文献 US20100327272A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种LCD装置及其制造方法，其通过减少处理时间来提高产量。 
LCD装置包括在基板上基本上彼此垂直形成的栅极线和数据线，并限定
单位像素区域;薄膜晶体管，形成在栅极线和数据线的交叉处;在栅极线，
数据线和薄膜晶体管上形成有源层;形成在不包括栅极线，数据线和薄膜
晶体管的栅极绝缘层的一部分上的有机树脂;钝化层，形成在包括薄膜晶
体管的基板的整个表面上;形成在单位像素区域中的像素电极，像素电极
与薄膜晶体管的漏电极连接。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/da88b458-8605-4fbe-93e0-96e73ae69cb7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037137374/publication/US8199271B2?q=US8199271B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8199271.PN.&OS=PN/8199271&RS=PN/8199271

